ANALOG TUMDEVRELER
GRUP 5-6, ODEV 1

Sekildeki islemsel kuvvetlendiricinin

a) diren¢ degerlerini belirleyiniz.

SPICE simiilasyon programi yardimiyla;

b) dc gerilim gecis egrisini ¢ikariniz.

c) Devreyi ¢ikis gerilimi sifir olacak sekilde kutuplayiniz. Bu ¢alisma noktasi i¢in ac¢ik ¢evrim frekans
egrisini ¢ikariniz. Algak frekans acik ¢evrim gerilim kazancini belirleyiniz.

d) b)’de elde ettiginiz sonuglardan yararlanarak; frekans egrisinin, birim kazan¢ bant genisligine
ulasilana kadar -20dB/dek’lik bir diisme gostermesini saglayacak kompanzasyon kapasitesinin
degerini bulunuz.

e) Kompanze edilmis devrenin frekans egrisini yeniden elde ediniz.

f) Hesapla buldugunuz yiikselme egimini dogrulayiniz.

g) Hesapla buldugunuz tam gii¢ bant genisligini dogrulayiniz.

Elde ettiginiz tiim sonuclari yorumlayimz.
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SPICE BJT MODEL PARAMETRELERI:
npn tranzistorlar icin;
1S=5.24x10"°A BF=384 BR=2.4 NF=1.06 VAF=79.5V IKF=0.025A ISE=8.3x10"*A NE=1.94 NR=1.005
VAR=9.64V IKR=1.85x10"A NC=1.22 ISC=7.5x10""A CJC=0.56P MJC=0.475 VIC=0.85 CIE=0.94P
MJE=0.315 VJE=0.8V TF=0.65N TR=0.3N
pnp tranzistorlar i¢in:
1S=6.2x10"°A BF=98 BR=1.005 NF=1.155 VAF=50.3V IKF=9.15x10*A ISE=2.55x10"°A NE=1.46 NR=1.03
VAR=12.2V IKR=3.86x10°A NC=1.22 ISC=1.35x10"A CJC=0.94P MIJC=0.471 VIC=0.6 CJE=0.21P
MJE=0.439 VJE=0.6V TF=30N TR=100N

TESLIM TARiHi: 05/11/2001



